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 otras publicaciones. También se conocen métodos en los que se reproduce
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™ - BEsta inveno:.on se relaciona con la xerogmf:.a. y mids particu—

larmente con nuevos nmétodos electrostiticos de formacidn de imdgenes ~
visibles.

o En la forma ordinaria de xerografia, se forma una imagen la-
tente electrostdtica por la acoidn combinada de un campo eléctirioco y =
un espectro de luz y gombra sobre una oa.pa alslante fotoconductoré,.
‘La imé,gen latente es convertida inmediata y subsigulentemente, o en al
éunos casos simultdneamente, en una imagen visible mediante lé, selac~~
tiva atraccién, repulsién o redistribucién en forma de imagen, de par-
| ticulas sélidas o liquidas finamente divididas.

Se conoce una diversidad de métodos Xerogrdficos que en ge—
neral se ad;pfa.n ala anteriorrdescripcién ¥ que gozan de un amplio uso

comersial y que se han deserito detalladamente en varias patentes y —

electrostaticamente una imagen como deformaciones superficiales en una
cgpé. continué. de materia.l? pero tales métodos han requerido sisfema.s -
de formacidn de un vacio elevado para foimar la imagen, complejos sise
temas Opticos para observar la imzgen y han carecido de la facultad de
reproducir imé.genés de tonos continuos,

De acuerdo con la presente invencidn, se establece una nueva
Porma de xérografa’.a en la que se usa una imdgen electrostitica para = |
deslustrar selectivamente en.éonfiguracién de imdgen visible una peli~ |
oula o apa, continué deformable; Ademds, de acuerdo con la presente —
invenoidn, me establece un mdtodo xerogrdfico de formacién de imigenes
visibles, inherentemente adéptado para lé. reproduceidn de iﬁgenes de
tonos contimuos y de réproduccién lineal, Las diversas cé.moteristi—
cas, ventajas y limitaciones de la invencién resultaran evidentes a —
través de la siguiente desoripcion y dibujos, en los ocualess

la figura 1 es una represeniacidén parcialmente esquemdtica =

de las operaciones de puesta en practica de una version de la invencidn
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La figura 2 es uns representacién parcialmente esquematica

de las operaciones inclufdas en la puests en prictica de otra versidn .

de la invenoiédn.
La figura 3 es una vista en perspectiva de una forma de apa
rato destinsdo a poner en prdotica otra versidén de la invenecidn.

La Pigura 4 es una representacidn esquemitica de otra ver--

" 8idn de la invencidn,

Las figuras SA y 5B nuestrén imﬁgeneé deslustradas de aouer
do con la invencidn; y

Las figuras 6A y 6B son curvas que relacionan la densidad -

| con el voltaje.

La figura 1 ilustra esquemﬁtioamente las operaciones de ela

boracién inclufdas en la puesta en préotiva de una versidén de la in~-

- vencldn, La figura 1A muestra la carga de la placa Xerogrifica 10, -

jue comprende el miembio de soporte 11 (que puede omitirse en algunos
casos), una cépa rciie> material aislante fotoconductor 12 y una capa de-
formé.ble 13; El miembro de soporte 11 es general y preferiblemente -
un conductor eléctrico;o una capa suétenta.de. y eléotricamente conduc—
tora en contacto con la capa aislante fotoconductora 12. Puede com—-
prender asi, de acuerdo con el uso xerogrifico convencional, materia=-
les como aluminio, latdn u otros metales, pg,pel metalizado o papel -
con un contenido de humedad relativamente elevado, vidrio con un re—
vestimiento transparente u otrob que sea conductor, o analoga capa CO-
nocidé; La caps de soporte 11 ﬁuede ocomprender un material no condug
for, tal como se énseﬁa en ol artes, en cuyo caso se modifican algunas
de las manipulaciones é,qu:'. descritas, de acuerdo con los conocimien—
tos del arte, La oa.pé 12 puede comprender los diversos materiales =

aislantes fotoconductox_-es de conocida utilidad en sl arte de la xero-

Agrafia. Tales materiales incluyen preferiblemente capas vitreas como

de selenio, azufre o antraceno y otros fotoconduotores organicos, asi

o
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~oomo dispersiones de pigmentos fotoconductores, tales como oxido de - ﬁ
zine en varias resinas u oiros materiales aglutinantes eléctricamente
aisléntes. Lé oapa 12 se caracteriza en general por ser un buen ais-
lante eléotrico capaz de mantener una carga superficial en lé osouri=
dad, pero que se torna sustancialmente mis conductor al iluminarse —
vor luz visible, rayos X u otras formas de radiacién éctivadora. Asi
puede comprender también una capa aislante que se hags mds conductora
tras experimentar una reaccién fotoquimica como las desoritas en la -
patente canadiense No;4618.521; A efeotos ilustrativos solaﬁente, la
capa 12 puede oonsideréréé como una de selenio vitreo de 20 micras de
espesor, lLas capas de selenio vitreo ds describen més detalladamente
en la patente No, 2,970,906, estadounidense, de Bixby. Las capas 11
¥ 12 deberdn ser preferiblemente myy lisas,

La capa 13 comprende un delgado estrato de material noraal
mente sélido y eléetricaments aislante, pero que puede reblandecerse
temporalmente mediante la_apliogcién de calor, vapores disolventes o
similares. La ocapa 13 puede ser opaoé al observarse por reflexidn =
solamente, ybem los demié césos debe ser, y normalmente es, transpa=
rente. En otia version, puede coqprender una oapé de material aislag
te myy viécoso. ‘A efectoé ilugtrativos solaments, la capa 13 puede ~
considerarse como de resina termopldstica de 2 mioras aproximadamenfg
de espesor, LA cépa 13 debe ser también may lisa.

Como se muestfa también en la figural 4, la placa 10 es —
alectrostﬁtioémente cargada mediante su desplazamiento por un dispo=
sitivo 14 de carga de corona que estd conectado a una fuente do sumi- |
nistro 15 deenerg{; a elevado voltajg. Los dispositivos de carga de
corona son bién conocidoa en el arte xerogrﬁfico, describiéndose al~
“gunos adecuados dispositivos de este género, por ejemplo, en las pa~—
tentes estadounidenses Nos., 2,777.957 y 2,836,725, Se conocen y pue-

den emplearse otros métodos de aplicacidn de un potencial uniforme --
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[ sobra una superficie aislante, De acuerdo con la prictica xerografi~

cé convencional, puede aplicarse un potencial de 800 voltios aproxi=—
nadamente, generalmente positivo, a la placa 10. La diferencia total
de potencial aplicada es dividida entre las capas 12 y 13 inversamen-
te a la relacidn de sus oapacitancias por unidad de drea. La mayor -

parte del potencial aparecera generalmente a través de la capa aislag

" $s fotoconductora 12 porque, adn cuando tenga una constante dieléctrg

ca superior a la de la capa 13, es suficientemente nis gruesa para -—

que tenga una inferior cap&citancia por unidad de drea.

La siguiente operacion consiste en la exposicion de la plé-
ca 10 a un eépectro de luz y sombra, que se ilustra en la figura 1B,
8i el miewbro de soporte 11 es transparente, la exposicion puede efeo

tuarse a través del miembro 11, La exposicidn puede realizarse por -

' medio de un amplificador Pfotogréfico,16, como se ilustra, o en una —

camara o mediante exposicidén por contacto u otros medios. Al recibir
la lug, la oépé aislante fotoconductora 12 se torna eléctricamente —
conductora ¥ permite gue las cargas unidas a lg superficie de contac—
40 de la capas 12 y el miembro de soporte 1 pasen a la superficie de
contacto de las capas 12 ¥y 13, Tzl emigracidn de las cérgas no dismi
nuye el campo eléctrico en la cabﬁ 13, pero reduce localmente el PO~
tencial en la superficie de la capa 13,

La siguiente operacidn, como se muestra en la figurs 10, con
siste en cargar de nueve la superficie de ls capa 13 a uﬁ potenoial -
uniforme, que os ordinariemente el mismo potencial aplicado en rela~-
cién con le figura 1A, In zonas de anterior exposicidén, y por consi-
guienté de emigracidn de las cargas internas, la superficie de la ca=
ra 13 ascepta cargs adicional como se indica enlla figure. Aunque le
superficie de la capa 13 es una vez més una superficie equipotenoial,
el campo eléctrico resulta abora grandemente incrementado en regiones

de la capa 13 correspondientes & zonas iluminadas y la energia eléo--
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trostdtica de esas zonas es igualmente incrementada, mientras que las
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zonas no expuestas retienen sélo las carga originsl. Si ge deses, la
plac# 10 piede exponersé de nuevo coincidiendo ocon el mismo espectro
de luz y sombra y volverse a cargar & un potencial uniforme, Esto -
preduce un campo algo superior en la capa 13 en las zonas expuestas
¥ repitiendo este proceso varias veces, es posible orear en las zo--—
nes expuestas de la capa 13 un campo eléctrico virtualmente iguel a
todo el potencial aplicado a la superficie de aquélla, dividido por

el espesor de la misma capa 13. WNo obstante, todo lo que de ordins-

| rio se requiere o desea es una sola operecidn de exposicién, En lu~
gor de Tecargar al mismo potencial aplicado en el caso de la figura

11, puede llevarse la capa 13 a un potencial cero, que crea campos mis|

pequefies, © bien puede recargase con la polaridad opuesta, que crea

- los mayores campos en zonas no iluminadas,

La siguiente operacién consiste en reblandecer temporalmep
te la ‘capa deformable 13 de manera que resulte fisicamente alterada

por las fuerzes mecanicas asociadas a la imagen electrostatica exise

tente sobre ella, Puede emplearse cuzlquier método de reblandeci- = ‘

rmiento siempre que no incremente la conductividad electrica de la ca
pa 13 lo suficiente para que las cargas eléctricas situadas sobre —
ella ésc#pen o se disipen. Los métodos mis commes de reblandeci- -
riento consisten -en exponer la capa 13 a upa atmdsfera de vapores di
solventes de los materiales de la capa citada, o bien'en calentarlas
Este iiltimo método sparece ilustrado en ia figura 1D, en la que se =

miestre la placa 10 situada por debajo del elemento calent&dor 17 =

A rebléndecerse el material de la capa 13, puede fluir en respuesta

a las fuerzas electrostdticas que actdan sobre-él. Como se muesira
en la figura 1D, la superficie de la capa 13 en zonas de. elevado cam
po desarrolla una superficie microsoépicamente desigual que puede -

describirse también como rizada, graneada, retioular, arrugada o dos
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lustrada, Esta deformacidén local, a la que se hace referencia en es-
ta descripecidn y en las reiwindicaciones por deslustramiento, hace ==
que la capa 13 adopte un aspecto lechoso en proporeidn con el grado =
de iluminacidén recibido en diferentes zonas, representzndo as{ una —
forma de reproduccidn de tonos contipuos, .Se supone que esta defor——
meoién locelizads oourre porque la superficie electrostaticamente car
gada de la cape 13 es inherentemente inestable, es decir, la capa se
encuentra en una condicién energética inferior cuando se halla en es-
tado deslustrado a cuando es lisa. La probable explioacién del des=e
lustramiento y de los requisitos para su formacidén serd expuesta ocon
meyor detalle mis adelante,

La siguiente operacién del preceso consiste en volver a en- :
durecer la capa 13,congelendo as{ la imigen superficial deslustrada .
en su bosicién. Esto puede efectuarse, por ejemplo, subrimiendo la
fuente de suministro de calor, el vapor disolvente o medio similar usa
do para reblandecer la capa deformable 13, Es generalmente deseable
volver a endurecer la ocapa 13 tan pronto como aparece 1s imdgen des-
lustrada, FEl reblandecimiento por calor permite generalmente un re-
endurecimiento mis ripido, También debe evitarse un excesivo reblan
decimiento o que éste se‘ prélongue deﬁasiado en la caps 13, pues ~ =
ello puede causar una pérdida de la ima'.gen. La deformacidn de la =~
capa 13 es causada pog fuerzas electrosta’.ticaé ejercidas por cargas
en la superficie de aquélla, Un excesivo reblandecimiento de la ca-
pa permite que estas .cargas fluyan a través de aquélla, destruyendo
asi las f‘uerzﬁs productoras de la imdgen o por lo menos las fuerzas
productoras del deslustramiento. Determinados mpteriales con PIO=-—

munciados puntos de fusidn, tales como ciertas ceras, estan por con-

.siguiente pdco indicados para la capa 13, porque resulta impraotica-

ble ponedns en un estado_ viscoso opuesto a un estado acuoso.

La imdgen deslustrada producida por el anterior procédi- -
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=miento puede examinarse obsew&gﬂoqsiélﬁxér&éia placa 10, pero tam= ]

bién puede utilizarse efiocazmente en un sistema de proyecoidn tal co- .
Do el que se muestra en la figura 1P, Una fuente luminosa 18 y un —
sistema condensador 19 dirigen un haz oconvergente de luz sobre la pla
ce 10, que a su ves reﬂejé a modo de espejo esta luz sobre una lente

de proyeceidn 20, Las relzciones Spticas son tales que el sistema ==

[ condensador 10 proyecta la fuente luminosa 18 sobre la lente 20, rien

tras esta lente proyecta la imigen de la placa 10 sobre una pantalla

21, Se forma asf una brillante imigen proyectada de las dreas super-

ficiales lisas de la placa 10 sobre la pantalla 21, Sin embargo, las
zonas deslustiradas de la placa 10 disipan la luz en lugar de reflejar
la, no siendo proyectada esta luz diseminada o disipada sobre la pan—
talla 21 por la lente 20, Puede disponerse una proteccidon 22 rodean-
do a la lente 20 para evitar gue lg luz disipada alcance la pantalla
2t. la figura 1 F. ilustra una forma de aparato en el que se impide
que la luz desviada alcaﬁce una posicién visible mientras la luz no
desvia,dé. se usa para formar la imigen, Las zonas deslustradas pueden
mostrar una demsidad del orden de 1'5 en tal aparato. .

Tambidn puede emplearse un sistema Optico Schlieren, Sin =
embargo, las imégenes deslustradas de ls presente invencidn producen
une densa disipacion o deflexidn de la luz y por consiguiente no re=-
gquisren el uso de un sistema Optico Schlieren reltivamente sensible,
complejo y costoso, Cuando las diversas capas gue forman la plaoca
10 son transparentes, como poriejemplo ocuando se emplean miembros de
soporte de vidrio y fotoconductores transparentes, la imigen deslus-
trada puede observarse también por métodos de luz transmitida, inclu-
yendo el uso de proyectores de corredera convencionales o elementos si
milares, Cuanio ma3s estrecho sea el cono de luz aceptado ?or el sig=
tema dptico, mé.yor serda-la demsidad de la imdgen.

Cuando se requiera una imagén deslustrada permanente, las -
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vencidn, Sin embargo, con frecuencia se desea volver a usar la pla
ca 10, siendo entonces necesario bvorrar de ella la imdgen, Esto —
puede hacerse empleando los mismos procedimientos que pueden usérse
para reblandecer la capa 13 por primera vez, As{ la capa 13 puede
calentarse de nuevo o ezponerée a los vapores disolventes, preferi-
blemente en presencia de luzs La luz causa la disipacién de cargas
en la capa aislante fotoconductore 12, mientras que el eitensivo re
blandecimiento de la capa 13 permite también la difusidn y neutra—
lizecién de cargas sobre ella y que las fuerzas de tensidén sﬁperfi-
cial'restablezcén la tersurﬁ superficial de la ocapa 13, Puede in—
dicarse también gue muchos materiales utilizables para la capa 13,
aunque nominalmente sdlidos, poseen suficientes propiedades de f’lui~
dez en su estado normal para que las imégenés deslustradas formadas
sobre ellos de acuerdo con 1oé anteriores procedimientos se alisen
y desaparezoan en varias horas o.menos; En los casos en que S©€ =
prevea un proceso repetido, es particularmente importante evitar en
la capa 13 particulas de polvo, pues taies particulas pueden produ-
cir deformacioneé permanentes en dicha capae
Pueden emplearse varias modificaciones de las operaciones
del mdtodo anterior para la creacidn de imagenes deslustradgs sin -
apartarse del concepto de la presente invenoién. Una simple modifi
cacidn hace uso del hecho de que una capa deformable reblandecida =
puede .permanecer en condicidén reblandecida durante periodds que lle
gan hasta varios minutos o més, Esto es particularmente cierto - -
cuando ol reblandecimiento se lleva a cabo por los vaporés de liqué
dos de elevada ebullicidn o ocuando se emplea el reblandecimiento —
por calor y la placa 10 presenta una gran masa térmicé; " Cuando la
capa 13 permanece blanda durante un periodo razonable de tilempo, es

posible reblandecerla por lo menos antes de la exposioién al espec~
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“tro de luz y sombra, mds bien gue después. La capa 13 permanecerd en-

' rece esquemdticamente ilustrada en la figura 2, la plac& 10 puede ser

vanmente de polaridad negative, pero se entiende que todas les polaridg

' ¢0ién ordinaria de la habitacidn. Esto hace que la capa aislante foto~
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tonces blanda durante el tiempo suficiente después de la exposicidn de.
la imagen para permitir que tenga lugar el deslustramiento para uné —
inmediata observacidn o proyeccién, si se desea, o para su utilizacidn
después de la congelacidén, si asi se desea.

Otra versién en cuanto al procedimiento de la invenocién apa~

la misma que se describe en relacidn con la figura 1, y la primera ope
racién consiste en cargar electrostaticamente dicha placa como se mues

tra en la fiéura 2A, In esta versidén, la carga iniocial es ilustrati~

des mostradas pueden ser sustituidas por sus opuesteas. La siguiente -

operacidn consiste en expomer la placa a la luz, tal como la iluming—

conductora 12 se torne eléotficamente conductora y determine el desplg
zamiento de las cargas positivas inducidas, previamente situadas en la
superficie de contacto entre las capas 11 y 12, a la superficie de con
tacto entre las c;pas 12 y 13, como se muestra en la figura 2 B, ' Des~
puds de esto, se vuelve a la oscuridad la placa 10 y es electiostéti—-
camente cargada con suficiente carga positiva para neutralizar sustan-
cizlmente la carga negativa previamente situada sobre la superficle de
la capa 13, Esta segqunda carga aparcce ilustrada en la figura 2 Cy -
puede efectuarse mediante el mismo aparato mostrado en la figura 24 oon|
los adecuados ajustes, La siguiente operacién, mostrade en la figura
2D, consiste en exponer la placa 10 a un espectro de luz y sombra, di-
sipando as{ en zonas iluminadas las cargas positives atrapedas en la =
superficie de contacto entre las capas 12 y 13. La siguiente operacidn
mogtrada en la figurs 2B, consiste en aplicar de nuevo una carga posi-
tive a la pldcs 10, poniendo asi su superficie a un potencial positivo

uniforms, tipicamente del orden de varios centenares de voltiow, Se =
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[~ forme asi en la capa 13 un espectro de camps of

‘de llevarse a oabo. exgotamente como se describe en relacidn oon 1z f;i.
operaciones ilustradas en la figura 2C sitden una carga uniforme en la

" dose emplear otras técnicas para realizar tal oargs, como a través de

| de reblandecer 1a capa 13 empleando como tal capa un material eléc- -
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dotrico correspondien~

te al espectro de luz y sombra, La ulterior elaboracidn para conver.

tir el espectro de campo eléctrico en una superficie deslustrada pue-
gura 1, Como resultard evidente en relacién con esta versidn, las =
superficie de contacto entre el fotoconductor 12 y la capa 13, pudiég

inducoidn u otras similares,

En otra versidn de la invencién, puede evitarse la operacidn

tricamente aislante que no sea estrictamente un s8lido, 8ind que exhib#
alguna fluidez en frfo a temperaturas ambientes, Tales materiales, — |
cuando se tratan de acuerdo con cualquiera de las versiones de esta =
invencidn, desarrollardn lentamente una imigen superficial deslustra-
da sin el uso de calor o disolvente y retendrdn la imsgen durante un
periodo de tiempo del orden de varias horas,

La figura )} muestra una forma de aparato adaptado p ra lle-
var a cabo otra versidn de la invencidn., Comprende un armazén aislan-
‘e 30, de 7/8 de pulgada aproximadamente, que Se apoya sobre una pla-
oca. xerogrifica 10, que puede ser la misma forma de placa mostrada en
las figaras 1y 2. Se teje un alambre 31 de acero inoxidable, de =—
0,003 pulgadas de didmetro, a través del armazén 30 en hileras hori-
zontales separadas entre si por media pulgada y espaciadas en media
pulgada por encima del fondo del armazén 30, y en 3/8 de pulgada por
debajo de la parte superioz; del mismo, que se cubre con una lémina -
de vidrio 32 eldctricamente conductor, Se conecta al alambre 31 un
terminal de la fuente de suministro de energfa 15, capaz de suminise
ﬁm un potencial de corriente continua de hasta 10,000 voltios apro

ximadamente, conectdndose el otro terminal al miembro de soporte 11
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de la placa 10 y al vidrio conductor 32, La fuente 15 de suminisiro

de energfa suministra normalmente al alambre 31 4500 a 5200 voltios:
Se sitda un ampliador 16 pof encima del armzzén 30, adaptado para =
proyectar una imdgen luminosa sobre la placa 10, El alamsre 31 es -
tan delgado y estd de tal modo situado que no proyecta ninguna sombra

percsptible sobre la placa 10, El aparato ilusirado es capaz de ex-

' poner y cargar similténeamente una placa xerografica. " Otras formas .
| de aparatos, tales como la mostrada en la patente estadounidense No.

- 2.932;742,est§n analoganente adaptados y pueden sustituir al mostra-

doe

El aparato de lé figura 3 puede usarse en relacidn con las
versiones de la invencién anteriormente desoritas, pero esti especi-
ficamente adaptado a una versidn en 1& que la capa deformable 13 de :

la placa 10 es reblandecida primerahente, situdndose luego dicha pla

| oa como se muesira y exponiéndose simultaneamente a un espectro de =

lﬁz ¥ sombra procedente del amplificador 16 a una descarga de corona
del alambre 31, mientras la capa 13 se halla foda&ia en estado reblan
decido. Este método produce ls mis fuerte tendencia hacia el deslus-
traniento superficial de la capa'13 de entre todos los métodés ¥y por
consiguiente permite 1a mis amplia eleccidn de materiales deformables
para la oépa 13, de espesores de dicha capa y de disolventes reblande
uedoreé cuando se'empleen. Este método produce también una densidad
linealidad y resolucidn Sptimas, El ilustrado aparato de carga, en
comin con 1# meyoria, aunque no todos, de los dispositivos de cargs
de corona, tiende a cargar una superfi&ie a un potencial sustancialmen

te uniforme, En consecuencila, en las zonas iluminadas de la placa 10

_existe un superior -campo eléctrico a travds de la capa 13, muy analo-

gamente 'a ocomo se ilustra en la figura 1B, Esto determina la apariee
cibn de un deslustramiento incipiente y pqr consiguiente la reduccion

del potencial eléctrico en tales zonas, debido a la menor distancia
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que sep,ra a las cargas situadas a lados opuestos de la capa 13, Sin
embargo, el aparato .cargador aflade inmediatamente carga a esafs zonasd
' pars restablecer su potencial en el valor inicial, i-estableciendo asi
o incluso incrementando las fuerzas que actian favoreciendo el des—
lustramiento, Una ulterior profundizacidén de la imdgen deslustrada
restablece de nuevo 0 incrementa las fusrzas que actian sobre esas =
zonas y la spperficie de la capa deformable 13 adquiere riapidamente
un aspecto deslustrado en forma de imégen, Se comprendera que aunque
el anterior procedimiento implica una carga y exposicidn éimulta'.neas
de una placa que soporta una capa reblandecida, pueden obienerse re=-
sul tados c&mparables mediante la carga y exposicidn alternadas y re-
petidas de una élac'a xerografica provista de una capa superficial —- _
deformeble y reblandecida. |
De acugrdo oon otra version de la presente invencidn, la -

capa aislante deformeble mo tiene que aplicarse como rew_reéti.miento -
sobre una capa aislante fotoconductora, sing que puede aplicarse o -
i:or lo-m_enos usarse conjuntamente con cualquier superficie eléctri-- ‘
camente condﬁctora. Unos sustratos adecuados incluyen planchas y «=.
1éminas metalicas, as{ como vidrio 0 plistico resistente al calor, =
ta;l como terefialato de polietileno, con un revistimiento conductor
sobre ellas,; Puede formarse una imdgen de cargas electrostéticas~sg
bre la superficie del meterial aislante deformable por varios méto--
dos, que incluyen la puesta en contacto de una placa xerogrdfica pro
vista de una imigen con la capa deformeble o bien la puesta en estre
oho contacto de una placa xerogréfica no cargada, con la capa, ¥ la
aplicacidn de un espectro de luz y sombra a la placa xerogrifica — -
mientras se mantiene un potencial entre esta i:lé.ca ¥ el sustrato con
ductor de la capa deformable, También se conocen métodos en los que
no se emplean placas xerograficas o foﬁooonductoies. Se exponen = =

v téonicas adecuadas de trénsferencia de cargas, por ejemplo, en las -
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de hallarse presente uns délgada pelicula de aceite aislante sobre la
capa deformable pere facilitar la transferencia de cargss. Tal pelf-
cula si se usa, puede dejarse en su posicidén durante las ulteriores =
operaciones del proceso. Si la intensidad del espectro de cargas se
halla dentro de los lfmites a exponer mis adelants, la capa deforma;-
" ble puede reblaﬁdecerse ¥y dard lugar al mismo deslustramiento super=—
ficiél en las zonas oargadas, como se desoribe en relacidn con‘las -
versiones anteriores, Tal deslustramiento prpporcionaré de nuevo una
réplica visible del espeotro de cargas. En relacidn oon esta, y otras
versiones de la invenoidn, se observa que la carga, deslustramiento y
otras operaciones pueden llevarse a cabo en presencia de una micula
my delgada de 1lfguido aislante, tzl como un aceite de silicona,

De aouerdo con el parrafo precedente, ¢ prepararon placas
xerograficas provistas de capas de 20 y 50 micres respectivamente de
selenio, aplicadas como revestimiento sobre una base de vidrio trans-
parente conductoramente revestida. Se disolvid Staybelite 10, resina
que se desoribe mds adelante, en tolueno y se aplicd sobre placas de .. .

"latdn pulimentado para formar revestimientos de un espesor aproximade
'de'1/2 miora, EL lado revestido de las placas de latdn fue separado
de 1as placas de selenio nediante espaciadores de 1/4, 1/2 y 1 nilé-
gima de pulgada, respeotivaménte, y fueron presionadas también a un
contacto nominal con el selenio, c¢on y sin una pelfculs intermedia -
de aceite de silicona, Se aplicaron voltajeé de corriente confinua
que variaron entrs = 400 y t 1150 voltios entre las placas de latdn
¥ el vidrio conductor, mientras se exponia simultdnesmente el sele--
nio a una imigen proyectada a través del vidrio. Los tiempos de ex-
posicidn vﬁriaron entre 1/50 de segundo y varios segundos, Luego se
retiraron las placas de latdn del selenio y se cologaron, con el la-

do revestido hacia arriba, sobre una placa caliente hasta que apare-
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cié una imdgen deslustrada y se alcanzd la mixima resolucidn, en lo
que se inviertieron aproximadamente 10 éegundos. Las placas de la=-
tén podian haber sido reblendecidas también inmedistamente antes de
la transferenoia de oargas. En otros experimentos se aplicaron car

gas electrostdticas uniformes de polaridades positiva y negativa al

| lado revestido del latdn antes de colocarse junto al Selenio, Se =

consiguié una resolucién de hasta 34 1{neas por milfmetro en estos
experimentos, as{ como una buena reproduccidn de tonos continuos, =

Cuando se usaron las capas de selenio mis gruesas, resulté inadecua"

da la aplicacidn de 400 voltioé, teniendo que usarse superiores vol

tajes a fin de obtener una imagen deslustrada,

En otra version de la invenocidn, la capa que lleva la img
gon deslustrada puede retirarse de la capa fotoconductora aislante,
En la figura 4 se muestra una ilustracidn de esta-versién. A fin—
de permitir lé seperacién de lés capas, se ha comprobado la convenien
cia de aplicar con espétulﬁ u otro procedimiento un delgado revesti-
miento 41 de aceite de silicona u otro aceite ligero o liguido de -
baje viscosidad eléotricamente aislante que no reacoione quimicameg
te oon los otros materiales usgdos; Un aceite usado fue el Dow Cor
ning Type DC-200, con viscosidad de 20 centistokes. Tal oapa de =
aceite reduce la tendencia a la formacidén de buxbujas.de aire, per-
mitiendo un contacto mis uniforme entre la capa fotoconductora y la
capa separable, Como los materiales deslustrables, tales como ter-
moplasticos ¥ otras capas deformables explicadas en esta descg}p— -
cién, no pueden separarse sin distorsién dimensional, es también —
preciso en esta versidn proporcionar un material de soporte 40 en =~
la cepa separable, Materiales de soporte adecuados han resultado -
ser los plisticos transparentes tales ocomo el cloruro de polivini—-
10y, el acetato de polivinilo.y similares. Un material preferido -

ha resultado ser el tereftalato de polietileno, debido a su elevada
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solidez dimensional en capas muy delgadas; El espesor de la capa de
soporte 40 ha resultado ser adecuads dentro del orden de 1/4 a 2 mie
1ésimas de pulgada, Con capas mas &elgadas es mds facil establecer

un contacto uniforhe y obtener una mayor resolucidn; sin embargo, —-
las capas extremadamente délgadas tienen tendencia a arrugarse o a -
de#ormarse de otras maneras. La ¢apa separabie’42 Se formﬁ TeVig= =

tiendo la capa de soporte 40 con. el revestimiento deformable de mate

' rial termoplistico o andlogo material deslustrable como se expone en

otras descripciones, Fl materialide revestimiento deformable 13 e

puede aplicarse sobre la capa de soporte 40 mediante inmersién, rota

cién, con espitula u otros procedimientos convencionales. En la for

macion de la imégen, se deositg la capa separable 42 sobre la placa
xerogrifica 10 y se le aplica el rodillo o la espitula para asegurqr.
un contaoto uniforme, La imigen deslustrada puede formarse luego.de
cualquiera de las manéras anteriormente expuestas, Después de la =
formacidn de la imdgen deslustrada, sé¢ retira simplemente la capa =
separable de la placa xerogrifioca, proporciondndose asi’una imdgen
deslustrada sobre el soporie transparente. Aunque lo habitual es que
los materiales usados sean transparentes, tambidn eé posible teflip =
la capa de soporte 40 de manera que la imdgen deslustrada se encuen-
tre sobre un fondo relativamente opaco. Cuando la capa de soporte ~
es tefiida hasta tornarla casi opaca, la exposiocidén de la placa xero-
grifica se hace ordinariamente a través de un soporte transperente -
tal como vidrio con un revestimiento conductor de dxido de estafio o
similar. Las capas opacas son particularmente adecusdas cuande han -
de usarse exposiciones a rayos X, puesio que la capa opaoa‘protegeré
a la placa sensibilizada contra la luz ambiente, al tiempo que per—
manece relativamente transparents a los rayos X, tha manera preferi
da de formacidn de una imégen deslustrada sobre una capé separable -

oonsiste en cargar primeramente la placa xerogrifica 10, eplicindose
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luego la capa separable 42 sobre la placa-xerogréfica cargada, El -
uso de un rodillo.conductor eléctricamente conectado al suétrato 11
de la pkoa 10 y rodado bajo presién sobre la cape separable 42 al —-
aplicarse a la superficie aislante fotoconductora'de_la placa 10, ha
resultado ser ventajoso para asegurar un buen contacto entre las ca-
pes. La exposicién, recarga y revelado pueden realizarse entonces ~
simultinea o separadamente, como se desee;' El cargado previo de la
placa de seléniojantes de la aplicacidn de le capa sepgrable aumenta
la sensibilidad del proceso, puesto que aplica un elevado voltaje a
la placa xerogréfica solamente, sin dividirse a través de la placa -
xerografica y de la caps separable. Sin embargo,‘no es necesario =--
usar esta carga'previa y toda carga ba sido realizada oon la caps —-
separable en su posicién, obteniéndose resultados'satisfactorios. -
En ausencis de la cargas previa de la pkea xerogrifica, una primera -
operacidn de carga despids de que se ha aplicado la capa separable -
ayuda & fijar ésta a la phoa Xerogrifics con contacto uniforme. Cuan
do se usan capas éeparables;.el sspesor adicional presentado por la
capa de soporte separable 42 hace preferidble el uso de un voltaje de
carga ligeramente mayor que el que ha resultado adecuado en las otras
versiones expuestas,

La capa aislente fotoconductora de una placa xefogréfica -
pusde hacerse de modo que asume una imégen deslustreda, Esto simpli

Pfica grandemente el proceso de deslustramiento, puesto que permite

la eliminacién de la segunda operacidn de carga. ‘s{, la formacidn

de una imagen deslustrada directamente sobre un fb;ocohductor requie
re 86lo las operaciones de carga, exposicién y reblandecimiento, En
este caso pues. el fotocoﬁductor cumple una doble finalidad, puesto
que se usa para la formacidn de la imﬁgen electroatdtica y la ima--
gen deslustrads, Asi, se carg una pkce xerogrifica de selenio de -

20 micras a un potencial de 600 voltios, se expuso a-un especiro de
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luz y sombre y luego se calentd durante unos 10 segundos a 60%C, Es
to produjo una superficie deslusirads en las zonas no expuestas, Los-

estudios miocrosodpicos reslizedos y la difraccidén de rayos X probe~—

ron que se producia una deformacidn puramente fisica de la sfiperficie.

La placa puede ser calentadé e una superior iemperatura,_produciéndg
se‘la eliminacidn de la imdgen deslusirada, y volverse a usar luego.
en el anterior proceso. " Se han usado otros espesores de selenlo ine-
cluyendo 2 micraé.

Pueden emplearse otras ocapas aislantes fotosonductoras en
relecidn con la versidn del pdrrafo anterior., Deiz partes en peso -
del fotoconductor orginico sensible principalmente al ultravioleta,
correspondiente a la Fdrmule 2 de la patente canadiense No., 563,707,
fueron mezcladas con 1(_) partes en peso de. Vinylite VINS (Union Carbi.
de), 100 partes en peso de ocetona dietflica y 0,01 parte en peso de
Bhodamine B, un tinte rojo soluble en agua obtenible en Du Pont. Se
prepard tambidh upa solucidn conteniendo 1 gramo de Staybelite 10 —
(Hercules Powder Co.) en unos 2,4 cm3, de tolueno. Se megzclaron 10
partes en voldimen de esta Ultima solucidn con una parte en volimen =
de la primera y la resultante mezcle fue aplicada como revestimiento
con espatule a una placa de latén y secada. ILa resultante capa se -
cargd luego eleotrostéticamen%e a unos 600 voltios y se expuso a un
espectro ultravioleta de luz y sombra bajo normales oondiciones de =
iluminacion de la habitacién. Luego se puso el latdn sobre una pla-
ca caliente mantenida a una temperatura de unos 70°C, y aparecid una
imégen deslustrada al cabo de unos 15 s§gundos en las zonas no ezpues
tas, El anterior proocedimiento fue satisfactoriemente repetido usan
do sdlo el fotoconduotor, Staybelite, y tolueno, El Piccolastic A=
50 puede sustituir al Staybelite para formar capass fotoconductoras —
que se deslustran justamente por engima de la temperatura ambiente,

Aunque esto eliminaba la operacidn de reblandecimiento del proceso,
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se observd que la capa se borraba, reconstiuyendo su lisa superfiocie

IV

original, sl cabo de algunas hores, probablemente por la accidn de - -
la tensidn superficiel después de aue la imdgen de cargas se habia -
disipado. Un método de congelacién permanente de este tipo de imé—

gen deslustrada compronde el revestimiento de la misma con una capa

| de gelatina clsra. Pambién puede é,plioarae como revestimiento un w=

fotoconductor deformable sobre un no-foloconductor deformsble. Cuan
do el desl_ustramignfo se forma directamente sobre el fotooonductor,-
pueden emplearse las técnicas simulténeas antes descritas en relecidn
oon la figura 3 § bien puede seguir la operéqién de carga a la opers
ovién de exposioidn si se emplea un fotoconductor oon elewadas prbpig
dades de fatiga como seguidamente se desoribe, Muchos fotoconducto-
ros organicos tales como el descrite antes poseen adecuadas y eleva-.
das propiedades de fatiga, Muchos aisladores fotoconductores, aun--
gque no ordinariamente de selenio, contimian mostrando una conduotivi
ded muy sustancial durante largo tiempe despuds de la iluminacién,
Bste ofecto se denomina "fatiga". Esto es también aplicableva log =
materiales desoritos en ia~pa£eﬁte canadiense No; 618;521, antes ¢l-
tada, Con tales materiales la carga puede llevarse a cabo después -
de la exposicidn, mas bien que antes,en las diversas formas de la —
invencién,

. Laé figuras 54 y 5B fueron trazadas tomendo como modelos -
microfotografias 600X de efiférentes imdgenes de.slustradas. La figu~
T8 53 es de une capa mis gruess que la de la figura SA.' Las‘ 1ineas
negras representan sreas deprimidas, Bstas imigenes constan en su =
mayor parte de lineas alternas razonablemente rectas o de vrestas y
depresiones que se repiten con un espacismiento sustanclalmente wni-
forme y tienen en ls direccién longitudinal una anchura y/o altura -
mmﬁentemnte variable con una periodicidad aproximadamente igual

& la del espaciado de linea a linea; Las depresiones pueden desori
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birse también oomo uns serie de ahondamientos circulares superpues—
tos, El espaciado de linea & 1inea al comienzo del deslustramiento
viene a ser sustancialmente igual al espesor de la capa deformable
solamente, presentando la imdgen deslustrada muy poce -relacidn al =
nivel microscdpico con la configuracidén de la imdgen electrostitiocs
que la produce, Con delgadas capas deformables del orden de algunas
micras o menos, el espaciamiento de linea a lfnea aumenta aproximadd
mente en cinco veces el espesor de la capa al hacerse mas pronunoig
do el deslustramiento, Este efecto disminuye al aumentar sl espe—-
gor de la capa y a cien mioras el espaciado de linea a linea es - -
aproximadamente igual al espesor para cualquier grado de deslustra-
miento, Se supone que los trazados oifoulares irregularmente produ
cidos son en gran parte causados.por particulas de polvo u otras =
imperfecciones localizadas en la capg de deformacion, Si la capa -
deformasble se superpone a una superficie estriada tal como la de un
metal pulide, la imigen deslustrada serd en gran parte paralela a -
las estrfas, Dos trazados ilustrados son tipicos de la presente —-
invencidn y son en cambio completamente distintos de los formados -
en otros procesos de deformacién electrostdtica. Estos otros prdos
sos tienden a formar un trazado de lineas que siguen los contornos

de la imdgen electrostdtica o también una serie de lineas cuya posi

cidn, asi como su configuracion, estan en gran parte determinadas —-

por 1as discontinuidedes que existen o son producidas en la capa de
formable o las introducidas en algin punto del procedimiento de elg
boracidn, Como se desoribizd, la profundidad de las zonas deprimi-
das es controlable y varia de acuerdo con la imagen electrostdtica
paras producir uns imigen deslustrada dotada de propiedades tonales
ocontinuas, ) | |

Aungue no se entienden por completo las causas y mecanise

mo del fendmeno de deslustramiento, se ha propuesto una teoria que
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parece responder a los Pendmenos observados y qué se adapta a los mig 7
mos,. La concordancia entre la teorfa y la observacién es suficiente- -
mente estrecha -para. que pueda usarse la primera para predecir los 1i-
mites criticos de trabajo con adecuada precisién y como base para dis
tinguir y definir la presente invencién sin por elio limitarla,

De acuerdo con la teorfa propuesta, las capas deformables -
de la presénte invencidn pueden tratarse como capes 1{quidas dotadas
de una viscosidad relativamente elevada, Esta viscosidad es durante
la defqrmacién generalmente del orden de 104 é 106 poises aproximge-
damente, medids en muestras de material en bruto ocalentadas al nivel
de temperatura que ceusa el deslustramiento en delgadas capas de ta—
les materiales; Unas viscosdades superiores impiden que las fuerzas
electrostiticas causen cualquier tipo de deformacidén dentro de un - ,_'
" tiempo razoné,ble, en tanto gue unas viscosidades infe:_'iores permiten
evidentemente que lags cargas situadas sobre la capa deformable pasen
& través de ella mediante alguna forma de mecanismo de transporte de
fluido, Hay una fuerza de tensidn superficial en la superficie de-la
capa que tiende a mantener & ééta en dondicidn lisa y que d€ lugar a
cierta energla superficial en la cepa, Cuslquier cargs eleotrostiti-
ca presente sobre la capa dd lugar a una carga electrostdtica en la -
misma y ademds ocsusa una fuerza esparcidora sobre la superficie debi-
da a la oonocida repulsidn de le.s_ cargas eléctricas de igual polari~-—
dad, - Bsta tendencia de las cargas superficiales a esparcirse tiende
a inorementar el drea superficial de la pelfcula, en tanto que la —=
fuerza de tensidn superficial ‘tiende. a reducir el drea superficiale -
Cuando la ocarga situada sobre la pelfoula alcanza cierta densidad, —
las- fuerzas repulsivas debidas a la carga venoen las fuerzas atracti-
vas de la tensidn superficial y la peliounla 'l;,iende 8 increﬁentar su -
drea superficial, La inica forma en que puede hacer esto comsiste en

formar una serie de pliegues o arrugas que dan lugar al aspecto des—e
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ol deslustramients es pues que las fuerzas de repulsién eleotrosis-
$ica han de superar a lad fuerzas de la tensién superficial, Se -

verd luego que esta oondioidn es satisfecha ouando la energla eleow
$rostitica por unided de érea supora s la energfa de tensidén super-

| ficial por unided de¢ {rea, ZIs también posible que las cargas super

' ficiales tengan cierta movilidad lateral y tiendan a fluir hacia =
las éreas deprimi&as. Esto tenderfa también a favorecer el deslus-
tramiento,

Supbngase uns capa uniforme de diéléotrico, de una capa=
¢itancia por unidad de &rea K, que se superpons a un conductor, Una
carga Q se enouenirs sobre la superficie digléotrioa y o8 obligada
a oubrir uniformemente un drea A, Despreciando los efectos de difu

 8idn, la enorgia clectrostdtica total del sistema eét_
- Ba 1/2QV
donde V es el potencial en la poicién cargada del dieléctrico,
Comos '

Q

v:—-—

KA

entonces

"1/2¢2

K4
Considérese que la carga es confinada en un drca de unidad de anchu

Bs

ra y una longitud variable. Bl cambio en la energla total en fun-—-
oion del cambio de longitud es simplemehte la fuerza, tensil o come
presiva, que aotia sobre unﬁ 1{nea de unidad de longitud extendida
a través de la anchura de la carga, Mas generalmente, como con las
fuerzas-dé tensidn superficial,'la fueréa es la derivada de la ener
gla superficial resjeéto al drea superficial, Sea F.la fuerza Su~—
perficial electrostatlca que acg;? SObfe2Z% dieldctrico ¢

FB-—BW

a  Ka?
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Sin embargo, la energia electrostdtica por unidad de drea es simple-

menteos
B 1/°
O = swsem =
A xA2

Asf, la fuerza superficial electostatica es de repulsidn y, em un —-=

sistema oompatible ge unidades, es numéricamente igual a la energia

eleotrostitica por unidad de drea, es decir,

Fo-e
Considerando las_fuerzas de 1la tensidn superficial, supdngase andlow
gamente una superficie 1fquida de unidad de anchura y longitud arbie-

traria, Como la fuerza de la temsidn superficial es constante, la =

- energla superficial debida a las tensiones superficiales, es tantas

veces la tensidén superficial como sea la longitud superficial. Pero

la energfa superficial es independiente de forma y mis generalmente
es el producto del area superficial y la tensidn superficial, Asi,
la tensidn superficial es numdricamente igual a la energfa de la - =
tensidn superficial por unidad de drea, Si se indica pbr S la ten—
8idn superficial, entonces la condicidén para el deslustramiento es -
que F seé mayor que S; La tensién“superficia; varfa relativamenie —
POCO en comparacion 6on otras propiedades de los materiales y se ha-
1la generalmente en las proximidades de unas 40 dinas por centimetro,
Cuando se transfiere ﬁnaAcarga electpstética a la superfi-
cie de un material deformable, es evidente que la carga 0 el poilenw
cial han de satisfacer los anteriores requisitos, Cuando se emplea
un procadimiento como el de la figura 1, 6l potencial superficial «—
puede permanecer sustancialmente uniforme antes del deslustramiento.
Yo obstahte, la densidad de la cargs superficial varfa en la confi-—
guracidn de la imdgen y la capacitancia K varfa andlogamente en la -
éonfiguracién de la imdgen. Esto se debe a que el espesof efectivo
de la capa dieléctrica es la distancia desde la superficie a las car

gas de imdgen de polaridad opuesta, Is evidente en la figura 1 que

e
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rzesta, distancia es8 muy infer1or en zonas ilumlnadas y as{ las fuerszas
de repulsidén elemtrostdticas en esas zonas es my superior .

Puede verse también que .el voltaje requerido para causar ~
el deslustramiento varfa directamente con la raiz cuadrada del espe=-
sor de la capa deformable, Este requisito ha sido experimentalmente
| verificado en una seris de experimentos usando peliculas de resina -

| Picoolastic A=T5., Se determinaron los siguientes umbrales de deslus

tramientos
245 mioras 70 voltios
7,0 micras 105 voltios
13,5 micras 135 voltios.

No sdlo se adaptaron los valores observados al requisitb de la reiz
cuadrada, sind que ademds se ajustaron a los voitajes absolutos cale
culados, Se ha logrgdo una siibilar estrecha correlacidén entre los re
sultados experimentales y te6r1cos on otros diversos experimentos, - -
aunque con espesores del orden de 50 micras o mds, los potenciales -
umbrélea tienden a quedar por debajo de los valores tedricos, Debe
destacarse Que el potenoial umbral ha de ser rebasado durante el re-
blandecimiento y n6 meramente en cualquier momento anterior, La pro-
ducoidn del deslustramiento estd determinada por la densidad de care
ga o potencial de una suéerficie, desarrollandose asi el deslustra—e
miento o haoiendo visibles areas sdlidas en lugar de meramente los -
1imites que separan las zonas ocargadas y no cargadaé. El grado de ~
deslustramiento esti deterninado también por esas mixmas cantidades,
adecuando as{ a la presente invencién para su uso con indgenes de —
tonos continuos,

la figura 6A es una curva que muestra la relacidn entre la
densidad de reflexi&n no difusa en funcidn del voltaje aplicado 8 =
una capa deformeble aplxoada coio revestimiento dlrectamente sobre =

latén pulimentado, E1 partzoular materlal deformable era una capa -

-
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de media micra de espesor de resina Staybelite 10. Se aplicd la car
ga electrostatica directamente a ls capa desde un dispositivo de co~
rona y luego se calentd la‘capa durante 47 segundos a una temperatu-
ra de 1329F, 'La densidad del deslustramiento es influfda también por
el tiempo de calentamiento, temperatura, espesor y otres diversos =
factores, asf{ como 1la densidad de una pelfcula fotogrifica es influf
da por el tipo de pelfcula y los procedimientds de elaboracidn, asi
como por la intehsidad de exposioidn recibida, Bsto aparece ilustra
do en la Pigura 6B, que es igual a la figura 6A oon la excepcidn de
que el tiempo de calentamiento ha sido reducido a 30’segundos, con =
el resuliadc de una superior densidad mdzima y una curva de forms -
diferente,

Como puede verse en la figura 6, las ourvas muestran una -

congiderable curvatura en el fondo y una larga poreién terminal, de=

- bido a la presencia de un umbral definido para el deslustramiento,

La porcidn superior de la curva exhibe una inflexién relativamente -
pronunciada., Las versiones tales como la de la figura 1 proporcio~-
nan una diferencia de potencial mfnima a través de todas las dreas -
de la cépa deformable ¥y aunentan este potencial en proporcidn a la =~
exposioién a lé luz, A4sf, tales versiones tienden de hecho s usar -
la poroidn lineal de curvas tales como las de la figura 6 y a produ~

oir una reproduccidén tonal continua de elevada calidad, Otras ver=e

‘siones, teles como aquéllas'en las gque una capa fotoconductora es ==

reblandecida y deslustradd, empiezan con una elevada diferencia de =
potencial a través de la capa deformable y selectivamente reducen —-=
este potencial, Si el poteneial inicial es selsccionado de modo que
gssa lo suficientemente elevado para producir una densidad méxima dei
deslustramiento, la porcidn lineal de la ocurva de reproduccidn serd

empleada de nuevo-y podran obtena:se.satisfactorias‘reproduociones -

tonales continuas aunque los valores tonales segn los inversos a los
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B obtenidos con versiones tales como la de la figura 1.

. Pueden tener lugar otros tipos de deformacién electrosta-
ticamente causada, ademis del nuevo efecto presente, Asi, se conoce
la existencia de campos de difusion ek ol borde o limite de separa=-
dién de las areas cargadas‘y no cargadas, ouyos campos son cCapaces -
de causar en una capa 1{quida o deformable la formacion de una imd--
gen en. relieve en tales 1imites.‘ Esas imégenes no se desean ordina~-
riamente cuando se pone en practica la presente invencion y pueden -
eliminarse generalmente o reducirse al minimo reblandeciendo el maté

riel deformable justamente lo suficiente y durante el tismpo necese-

| rio para que aparezca la imigen deslustrada, Un reblandecimiento —

excesivo tiende a borrar el deslustrado mds facilmente gue el relie-

ve-1imite, La imdgen deslustrada se forma mds intensamente que el -

| relieve-limite sl la capa aislante fotoconductora 12 no tiene un es=-

pesor superior a 20 micras aproximadamenis y la capa deformable no -
tiene mis de unas micras, Si el reblandecimiento eé excesivo o se -
lleva a cabo durante un tiempo excesivameﬁte prolongado, puede apa~-—
recer una imfgen en relieve. Es de destacar en relacidn con una ver
sidn tal como la deila figura 1, que un tiempo o un grado de reblan-
decimiento excesivos permitira ia difusidn de las cargas superficia-
les a través de la caps deformable, suprimiendo ;si las fuerzas elec
trostdticas que causan el deslustramiento, Sin embargo, estas car——
gas, shora presentes en la superficie de contacto entre la capa de—-
formable y el fotoconduotor, son todavia capaces de produdir una de-
formacidn en los-1limites de la capa deformable.

Los métodos de la presente invencidn pueden llevarse a ca-

bo con una amplia variedad de materiales y estructuras. Asi, aunque

‘1a invenoidn ha sido principalmente desorita en términos de una forme

especifica de placa xerogrifica ocubierta con una capa deformable de

.espesor espec{fico, esto se hizo a efectos ilusirativos sélo, La —
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™ invencidn puede llevarse a cabo con cualquier forma de place xerogra

fica conocida en el arte y que sea Util para formas mfs convenciona-
les dé xerografia; As{, la capa aislante fotoconduoiora 12 puede —
comprender selenio vitreo, pero también puede comﬁrender otros mate-
riales aislantes fotoconductores u otras clases de materiales aislan

tes fotoconductores tales como diépersiones de pigmentos fotoconduc-

' tores en aglutinantes eléctricamente aislantes y formadores de peli-

culas, Los fotoconductores organicos, como se describen por ejemplo

en la patente canddiense antes citada No, 568,707, son muy adecuados.

Puede emplearse un miembro de soporte transvarente y tal placa pusde

i exponerse & través del dorso., El espesor de la capa 12 estd igual—

mente sujeto a sustanciales Varla010nes como es sabido en el arte, -
aunque es generalmente preferido un espesor de 20 micras ¢ menos por'
las razones indicadas, lLa capa 13 puede fijarse firmemente 8 su so=
porte o bien puede ser sueltamente adherente y sepaméble del mismo -
mediante el uso de una intercapa my delgada de material escasamente

adherente como se ilustra en la figura 4, DLa capa 13 puede tener —-

" también un espesor comprendido dentro de amplios limites, Sin embay

80, en general se ha observado que no iiene 1ngai el desiustramiento
superficial, o por 1o menos 1o -es fécilmente observable, cuando la -
capa 13 es my inferior a 1/2 micra de espesor, Cuando se aumenta ~
el espesor de la capa 13, las zonas deslustradaé cambian ds aspecto

desde un deslustramiento de grano my fino e un aspecto espumoso de

grano relativamente basto y eventuelmente resulta diffcil de obser—
var en presencia de las immrfecciones superficiales producidas de ==
nmodo natursl, Sin embargo, se ha observado un deslustramiento con =
capas de un. espesor superior a 100 micras. Con tales capas delgadas
se ha obtenido una resolucién tan elevada como de 46 lfineas por milf
metro, La resolucidn es evidentemente meyor con un deslustramiento

de grano fino y la capa 13 debe ser preferiblemente del orden de 1 &
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6 micras aproximadamente de espesor, J&
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. Cuando la oapa deformable 13 ha de ser reblandecida por oca -
lentamiento, puede comprender, pof ejenple, casi cualguier resina —
termopléstica elécﬁricamente aislente capaz de ser reblandecida & uns
temperatura moderada y retenér una carge electrostdtica a tal tempe-
rature, Aunque se ha descrito la invencidn en términos de materiales
que son sélidos a la temperature ambiente y que son temporalmente —-
reblandecidos pof calentamiento o procedimiento similar, puede lle-——
verse & la practicas también con materiales que sean viseosos & tem——
peraturas ambientes pero que puedan solidificarse por enfriamiento -
cuando se requiera, pudiéndose poner también en prédotice con materia
les que se endurezcan o mimericen por calentamienio, Algunas capas
alslantes fotoconduotoras 12 son susceptibles al calor y pueden re-v
éultar dafiadas por una exposicidn excesivamentevprolongada al calor
0 por gxposioién a un oélqr intenso, 4si, el selenic no debe expo—
nerse a temperaturas superiores a 130¢F, durante periodos excesivos,
Cuando se usa tal material como capé fbtoconductora, debe tenerse ——
cuidado en elegir el material aislante y en aplicar calor para evie—
tar dafios a la capa fotoconductora. Sin embargo, otros fotoconduc—
tores toleran superiores tempefaturas-y algunﬁs formes de la inven=-
cidn no requieren la presencia.de un fotoocnducior durante 91 des--
lustramiento.A Los plédsticos oonvencionales tales como el cloruro de
polivinilo, el cloruro-acetgto de polivinilo o los metacrilatos de =
polimetilo tienen excesivas temperaturas de reblandecimiento ¥ NO ==
son generalmente adecuados para la capa 13, qu lo menos en sus for-
pas ordinarias de elevado peso molecular, Sin embargo, cuando la —
capa 13 haya de ser reblandecida mediante la aplicacién de vapﬁres -
disolventes, aparecen otros diversos requisitos; El principal de =
elles es entonces gue la capa 13 ses cépaz de absorber suficientes

cantidades de un adecuado vapor disolvente a fin de que su viscosie-
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dad sea disminuide al punto en gue puede tener lugar el deslustra—-—

miento,

Un procedimiento de ensayo razonablemente adecuado compen
dfa la medicién.de la viscosidad de una solucién al 50% de una re—
sina posiblemente utilizable u oiro material y la medicién de la —-
 viscosidad de la solucidn, FEn general, se ha observado que la vise
| cosidad de tal solucidn debe ser del orden de no mis de un stoke, -
" 81 bien se ha observado una sola .excepcién en el caso del Piccoflex
. 1004, resina de cloruro de polivinilo fabricada por Pennsylvania -
| Industrial Chemicals Companw; ‘Este material tiene una viscosidad -
| en solucién de 22 stokes, pero produée una buena imdgen deslustrada
aungue ol deslustramiento tiene lugar con relativa lentitud, Se ha
observado que en general los materiales mds duros y de superior fu- .
" sidén dan imjgenes mis permanentes.

= énsayo de la visocosidad en solucidn no es completamen-
te seguro porque ls cantidad de vepor disolvente absorbida por la =
capa deformable. 13 depende del disolvente y del material empleados
para la cape 13 y esta cantidad es gencralmente mﬁy inferior al 50%.
La mayorfa de.las resinas del tipo mencionado como adefuadas para -
el reblandecimiento por calor mis bien que para el reblandecimiento
por vapores dificilmente pueden prepararse en soluciones al 505, —-
pues son escasamente hilmedas con esta cantidad de disolvente, La -
| cape 13 puede aplicarse a la placa 10 retirando lentamente la pla~
ca de una solucién disolvente del material de revestimiento, forman
do la oapas 13 a modo d¢ una peliculs y adhiriendo luego esta peli—
cula & la plaeca 10, o por cualquier otro medio conooido, |

Otro factor importante que afecta al comportamiento de la
capa 13 es su capacidad de aceptar y refener una. cargs eleetrostéti
ca, Esta capacidad puede ensayarse convenientemente, por ejemplo,

depositando un revestimiento de 5 micras del material en cuestidn =
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sobre un trozo de acero y aplicando una cargs & dicho trozo de acero

. rejlestido. La unidad oargadora de corona de la unidad Prooessor Mo- -

delo D, obtenible en Xérox Corporation, de Rochester (Nuevs York) —-
puede emplearse para este fin, IEsta unidad se ajusta normalmente de
manera que deposite una carge positiva de 400 a 600 voltios aproxi--
madamente sobre una placa Xerografica convencional de selenio de 20
micras de espesor; El depdsito de 1a carga por este aparato u otro
similar sobre las placas de acero revestidas puede medirse con un -
adecuado eloctrémetro, Se ha observado que los materiales que acep~
tan #na carga inferior a 300 voltios aproximadamente no son satisfac
torios para producir imdgenes deslustrades, Es particularmente imw—

portante que la ocapa 13 sea capaz de retener una carga elecirostdti-

ce mientras se halla en condicidn reblandecida, Muchos materiales-no I

satisfardn este requisito, aunque pueden mostrar una resistencia - -
eléctrica muy elevada, medida entre electrodos, Se supone que nin--
gin meterial satisface este requisito ouando se halllen en un estado
acuoso, opuesto a un estado viscoso., El exano, por ejemplo, es un =
flufdo de baja viscosidad con una resistividad myy elevada, pero no
retiene uma carga superficiél. |

El disolvente usado f;ara r‘ebla;ndece_r la capa 13 ejerce tam
bién un importante efecto sobre el grado en que se produce el des— -
lustfamiento; Los vapores disolventes deben ser absorbidos por la.-
capa 13 en cantidad suficiente paia descender sustancialmente la vig
cosidad de dicha caps y la volatilidad del disolvente debe elegirse
cuando seé posible de manera que permita un adecuado tiempo de re- -
blandecimiento para la capa 13, Estas éaraoteristicas disolventes
son aquéllas gue resultardn evidentes para un guimico, pero las pro-
piedades eléctricas del éisolvente desempefian tambkén un impdrtante
papel en cuanto a la influencia sobre el deslustramiento de la imd~-

gen, En las condiciones de reblandecimiento por disolvente, la capa

ﬁ
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F513 puede comprender de hecho una cantidad sustanoiai deo disolvente y
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la constante dieléctrica y resistividad de la capa 13 se determinan
en cierto grado bajo estas condiciones por la constante dieléetrica
¥ resistividad del disolvente, particulsrmente por no haber general-
mente gran variacidn de constante dieléotrica entre los diversos ma-
teriales sé;idos que comprenden la capa deformable 13, Los lfgquidos
~ disolventes, por oira parte, muestran una gran variacién de constan-

te dieléetrioca y resistividad, Ejemplos tipicos de las ccnstantes -

| diéléctricas de ciertos disolventes §iiles en relacidn con el des- =

lustramiento de la imdgen, son ‘el percloroetileno 2,3; trioloioetilg

i no 3,4 y dicloruro de etileno 10,0, Qom6 resulta evidente por la an

terior explicaoién en relacion con la figura 1, cuando se aplica el

disolvente después de que han tenido lugar las diversas operaciones

| de cerga, ouanto menor sea la constante dieléqtrica de 1la capa 13y =

mayores seran las fuerzas electrostiticas a itravés de ella, Parece-
rfa pues deseable usar un liquido disolvente con una constante dielég
trica 1o mds bajs posiﬁle ¥ los experimentos confirman la obtencidn
de los mejores resul tados y del méé rapido deslustramiento usando un
disolvente éue tenga una constante dieldctrica no superior, éproxi-
madamente, & la del trioloroetileno; es deoir, 3,4, |
Como la capa deformable 13 es muy delgada, debe ser razow-
nablemente estable contra la oxidacidn u otros cambios, Aun cuando
1a resina en bruto u utro material exhiba adecuadas propiedades, la
capa 13 puede perder su oapacidad de formacidn de imigenes deslustra
das despuds de un periodo de varios dfes. Se supone que esto se debe
a oxidacidén o cualguier otra forma de endurecimiento de la caba, de
manera que ya no se reblandece a una temperatura suficientemente baja
para retener la necesaria resistencia eléctrica, Es por consiguiente
generalmente deseable usar una capa 13 recientemente preparada, para

obtener los mejores resultados, Esfo es particularmente cierte res-
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pecto a los materiales de Staybelite que se describiran, que pueden
requerir hasta 1500C, 'para deslustrarse despuds de su envejecimiento, -
El endurecimiento de la capa puede acelerarse por calentamiento, que
normalmente deberd evitarse, Sin embargo, una capa de Staybelite u
otro material puede emplearse sin fotoconductor y puede calentarse -
en fonfiguracion de imigen, pasando por ejemplo la capa a través de
. un aparato de copia de tipo témmico en contacto ‘con un original im—-
preso o proyectando una imigen infrarroja sobre la capa. S} ésta és
luego electrostaticamente ca.rga;dé. y reblandecida, se deslustrard - -
preferentemente en zonas no calentadas previamente,

Se han encontrado muchos materiales qus son ageocuadss ppra
‘formar la cape 13 y para su uso con los procedimiéntos de reblande=e
cimiento por vapores de disolventes, asf como con el reblandecimien- |

to por calor., La siguiente Tabla I es una lista parcial de tales -

materiales,
TABLA I |
Nombre comercial Tipo quimico - Febricante
1) Piccotex A Pennsylvania Industrial
Chemicals Co,
2) Piccolyte Resina de terpeno A "
3) Staybeli‘be 5 Ester de resing Hercules Powder Co.
4) Staybelite 16 Bster de resina “
5) Piccoumaron Cumarona ' Pennsylvar:ia Industrial

Chemicels Co,

"

6) Piccolastic D150 Estireno

]

7) PicSoflex 1004  Cloruro de polivinilo
8) Neville R13 Indeno de cumarona " Neville Chemical Co,
9) Nevillac blando * Indeno de cumarona "

nodificado con fenol ‘ -~

10) Picoolastic E125 Estireno Pennsylvania Industrial
Chemicals Co,

11) Piceolastic D125 Estireno "

-
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versiones de la invencidn, si bien se hallan sujetos a endurecimiento

ang
Nombre comercial Tipo gquimico
12) Picco 15 Indeno Pennsylvania Industrial
' . Chemicals Co..
13) Piccopale 70 Hidrocarburofnsatu- "
_ redo) e .

14)Picoolastic A=50 Estireno

15) Piccolastic A~75 Estireno
"Bl Piccolastic A-50 ¥ A=T5 son los materiales particular-

rmente preferidosvpara su use en relacidén con los procedimientos mos-
tredos en la figura 3. El Piccolastic A=-50 se deslustra por oalof a
temperaturas muy bajgs, pero las imigenes formadas no son indefini--
damente estables, Las imagenes deslustiradas que de otro modo tienden
a dewvanecerse, pueden conservarse recubriéndolas con una delgada pe
1fcula d; un material mds rigido, preferiblemente uno que no atague

a la capa deformable, Una solucidén dilufda de gelatina es totalmen-
te adecuada, Una capa de gelating de 1 micra aproximadamente de ==
espesor, aplicada sobre una imégen deslustpada @n Piccolastic A-50,
conservé la imdgen indefinidamente, en tanto que sin la gelatina la
imigen se desvanecié en menos de un dfa, =1 Staybelite 5 y el Staybe

lite 10 son materiales particularmente preferidos para uso en otras

con el tiempo. HEstos Ultimos materisles son quimicamente polares, Es
por‘lo menos posible que esto constituya un atributo dessable de los
mzteriales deslustrables. En general, los anteriores materiales pue
den reblandecerse mediante la aplicacidn de temperaturss moderadas -
que generalmente no vasan de 1502 F, aproximadamente, 4si, el Stay-
belite 10 es dtil ‘en el orden dekfemperaturas'de 130 & 1409PF aproxi-
madamenié; Se supone ser conveniente el uso de materiales"con tales
bajas temperaturas de reblandecimiento para la obtencidn de los mejo
res resultados, puesto que es diffeil hallar materiales que retengan

las necesarias propiedades eléotricas a temperaturas de reblandeci--

miento sustancialmente superiores,
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| acrflico fabricado por Rohm and Haas, y el ELS 30011, una resina de

gilicona fabpicada por Union Carbide, aceptan las cargas sustanciale

' s6lo durante unos dos segundos v‘y pueden hacerse deslustrar 8dlo con

ol método de la figura 3. El Silastic Rubber de Dow Corning no re—-

. Las siguientes resinas v1nilzcas, fabrzcadas por Union Carbide, no -

- 34 -

=1

Aungque muchos materiales son adecuados para uso en esta invenoidn, y
se han indicado ya los criterios para su seleccidn, muchos mgterige
les que pudieranparecer dfiles, son de hecho, insatisfactorios, 4si,
algunas resinas, tales como la Santolite HS, un &ster de colofonia = |

fabricado por Hercules Powder Company, el Acryloid C-10 LV, un éster

nente inferiores a 300 voltios y no forman imdgenes deslustradas, El

Duraplex y el D=77B, fabricados por Rohm And Haas, retienen ungbarga

tiene las cargas si se reblandece, El aceite de silicona de 2,500,000
ocentistokes de Dow Corning tiene 10 que parece ser una viscosidad 0
tencialmente adécuada pars deslistmr, pero no retiene las cargas = =

eloctrostitioas, las resines de poliamidas no retienen las cargas;

se reblandecen adecuadamente al calentarse: VMCC, AYAA, VYLF y AYHF,
Sin embargo, la resina ACAC, que se supone ser la misme que la resi-
ns de acetato cloruro de vinilo VMCC, a excepcién de un inferior pe-
50 molecular; se reblandece y pﬁede emplearse,

Ademds de los materiales anteriormente descritos, hay — -
otra clase de materiales itiles que comprenden materiazles aislantes -
extremadanente viséosos bajo condiciones normales y que pueden empleaeE
se en consecuencia para 1a capa 13 sin necesidad de ningin procedimien
to especia_l- de reblandecimiento, Como estos materiales son altiamen-
te viscosos mis bien que realmente sdlidos, las imSgenes deslustradas
producidas sobre estos materiales aparecen muy lentamente y lﬁego —
desaparecen tambidn lentamente, Como ejemplo de tales materiales, -

estd el acetato isobutirato de sacarosa, Tales materiales son ti=—

les cuando se Resea formar una sucesidn de imigenes sin necesidad de
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operaciones intermedias de borrado. Son particularmente dtiles en re-
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lacién con el'éparato de la figura 3, que de hecho forma una cdmara =
hernéticanente cerrada,

Las imigenes deslustradas-producidas de acuerdo con la pre=-
sente invencidn tienen otros usos que rebasan a los asociados a la ob=~
' servacidn dptica o proyéccién; Asit es bien sabidé que incluso mete—
| riales que son normalmente repelentes del agua cuando se hallan en con
| dicidn superficiai lisa o lustrosa, resultan sustancialmenie menos re-

pelentes del agua cuando se hallan en condicidn aspera, En consecuen—
cia, las imigenes de acuerdo con esta invencién pueden usarse también
para fines tales como placas de impresidn litogréfica u otras formas
de patrones de impresidn planografica, asi como para impresiones en
relieve, Se han usado en efecto para estos fines, Asf, por ejemplo,.
se ha cubierto una imagen deslustrada con una tinfa hecha con partes
igusles de Skrip Pountain Pen Ink (W.A. Sheaffer Pen Company, de Fort
Madison, Iowé) e isoprop#nol, presionada luégo contra un trozo de pa=
pel. Sobre Sste era visible una reproducoidn legible de la imigen —
deslustrada,. - |

Las imégenes deslustradas pueden usarse tamﬂién en relacifn
con otros procesos de impresidn, tales como el grabado; Asi, se apli

06 ligeramente un& inta preparads por adicién de grafito coloidal a
una- solucién de galatina, sobre una imagen deslustrads y se dejd secar
durante unos 10 segundds;‘ Luego‘se apliocd aire sobre la imagen y se
enjugd ligeramente con un tejido de papel facial de manera que la tin-
ta fuese retirada principalmente de las 3reas de fondo y quedase réte—
nida en las zonas dalustradas. Al presionarse un trozo de cinta plis-
tica transparente adhesivamente revestida contra la imdgen, retird la
tinta de las zZonas de imigen y formé una imidgen de tono continué de =
elevada resolucidn. También pueden empleérse tintas y papeles comer-

ciales y producirse iﬁégenes de diferentes colores. La imidgen de tinta

e e A e e
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puede transferirse también uniforme o selectWa.mente por §Aerza.s elecw

tambidn particularmente adecuadas para su observacién o como transpa-—
rencizs proyectabl'es, permaneciendo en condicidn observable y proyec—-
table después de que la imdgen deslustrada desaparece o es borrada, -
Puede copiarse una imégen deslustrada aplicando una cers reblandecida,
‘resina de fundir o preferiblemente gelatina o similar a la imigen, en-

dureciéndola y retirdndola, con lo que se forms una réplica de la imd-

- fundicidn o copié que preserve los detalles finos, tendrd similares —
caracteristicas Spticas, de impresién y otras, en comparacién con el -
original; Un método preferido consiste en impregnar la imagen con una
solucién dilufda de gelatina, secar ésta y retirarla con una cinta ad-
hesiva de tereftalato de polietiléno Spticamente claro pars formar una
réplica proyectable, . Si el original se reviste primeramente con una -
delgada capa de gelatina, o es quimicamente resistente de pos si, pue-
de aplicarse un liquido de caucho de silicona vulcanizado para formgr
una réplica exacta, |

Las imigenes deslustradas pueden usarse también como resis-
tencias para grabados &l agua.fuefte o similares, particularmente cuan-
do ol material deformable sea por lo menos algo permeable al medio ata
cante, Se aplicd como revestimiento wna pelicula de Staybelite 10 so-
bre latén y se deslustrd en forma de imdgen, ILuego se expuso el latdn
al vapor de yodo durante varias horas y se retird la pelicula de Stay-
belite, Se formé una iu;égen grabada al aguafuerte sobre el latén, =-
que correspondfa a la imigen deslustrada,

Se ha observado tambin que las propiedades eléotricas de --.
une imégen deslustrada producida de acuerdo con la preséﬁte invencién

difieren en las zonas deslustradas y no deslustradas. BEn particular,

trostéticas, DLas imdgenes deslustradas llenas de tinta o similar son

gen original, Si la réplica se hace cuidadosamente por un proceso de

las zonas deslustradas de la capa deformable 13 exhiben una capa&ida,d

-
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reducida de aceptacidn o retencidn de cargas eléctricas en compara=e
cidn con las zonas nosdeslusiradas, Las imégeneg segin la presente

invenoidén pueden pues usarse como patrones para procedimientos de =~
duplicaeidn electroététicos. Una placa xerografica con una capa des

lustrada 13 sobre ella, puede, por ejemplo, colocarse en el aparato

| de la figura 3 y cargarse, preferiblemente en presemeia de luz, Lue-

go puede revelarse la pkea por procedimientos convencionales de re--

velado electrostﬁtico, como por ejemplo vertiendo sobre su superfi--
cie meterial revelador xerografico del tipo en cascada, obtenible en

Xerox Corporation, de Rochester (Nueva York) o bien pueden deteotarse

- las zonas deslustradas con un electrdmetro, Como es bien sabido, el

revelador en cascéda comprende una mezocla de particulas viradoras —e
electroscépicas finamente difididas y partfculas de soporte relativa

mente mayores sobre las que se adhieren las particulas viradoras, =

- Vertiendo el material revelador sobre la placa Xerografica, se ha =

observado que las particulas viradoras se adhierén prefbren%emente a
la placa en las zonas no deslustradas, La imigen del virador pﬁede
ser transferida a una limina de papel y rapetirse indefinidamente —
las operaciones de carga, revelado y transferencia parz dar lugar a
un gran nimero. de copias preparadas a partir de la tnica imdgen des-
lustrada, |

Se ha advertido ya que el deslustrado selectivo én confi--
guracién de imdgen puede realizarse mediante precalentamiento selec-
tivo de la oépa deformable sin cargs selectivé. Pueden emplearse —-
otras formas de constitucidn de imdgenes deslustradas que no depen—
dan de la creacidn de campos eléctricos no uniformes, Puede reblan-
decerse selectivamente una imigen uniformemente deslustrada, como en
un copiador término, para causar el borrado selectivo de la imdgen -
deslustrada. También, una ocapa defo;maﬁle,que ha sido puesta en con

diciones'para el deslustrado, puede reblandecerse selectivamente pa-
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Ta csusar la aparicidn selectiva de la imdgen deslustrada, Asf, se
aplicd una capa deformable a una limina de tersftalato de polietile-
no revestida de oro 7 se cargd electrostéticamentes Se colocd un —-
negativo fotogféfico sobre la capa y se aplicd luz estroboscdpica fo
tografica sobre la capa. Aparecid wna imdgen deslustreda inmediate-
mente, Asimismo; una capa cargada puede calentarse selectivamente

lo suficiente para disipar ls carga y borrar cualquier deslustredo
Que aparezca, pudiéndose deslustrar lusgo las zonas restantes por —
vapor o normal calentamiento moderado, Debe indicarse también que -

no es necesario emplear el deslustrado para formar o reproducir imd-

- genes directamente, sino que puede usarse simplemente pars formar un

nuevo trazado o imigen superficial por nuevos medios, También puede
emplearse en procesos de impresién ¥y simileres, como mediante carga
por corona de la capa deformable por estarcidos o por transferencia
de la carge a la capa desde tipos de imprimir o similares, efectuég

dose lusgo ol deslustrado., [Minalmente, debe advertirse que la capa

‘defofmable puede aplkcarse a veces a una imdgen de cargas, en lugar

de hacerse en sentido inverso, As{, puede eplicarse una pelfculs df
formablqé une place xerogréfiog que contiene una imégen, y la superfi
cie expuesta de la pelfcule puede ser ligada a tierra u otro poten—
ciel médiante corora A-C o similﬁr. luego puede reblandecerse la pe '

licula y deslustrarse,

Aunque se ha descrito la invencidn en términos de menipula

‘ciones especificas y similares, lo¢ expertos en el arte podrdn dis—

currir varias modifiocaciones, no pretendiéndose limitar la invencidn
mds que al 4mbito que cubren las adjuntas reivindicaciones.
RETVINDICACIONES
En resumen, la Patente de Invencidn que se soliéita, Tecasrs

sobre las siguientes reivindicacioness

1, = Capa dieléotiroa delgada que sostiene un drea superfi
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ra causar la aparicidén selectiva de la imagen deslust . Asi, se -

aplicd una capa deformable a una lamina de tereftalato de polietileno

revestida de oro y se cargd electrostiticamente. Se colocé un negativo
fotografico sobre la capa y se aplicd luz estroboscdpica fotografica so
bre la capa. Aparecid una imagen deslustrada inmediatamente. Asimismo,
una capa cargada puede calentarse selectivamente lo suficiente para di-
sipar la carga y borrar cualquie: deslustrado que apareszca, pudiéndose
deslustrar luego las zonas restantgs por vapor o nérmal calentamiento -
moderado. Debe indicarse también que no es necesaric emplear el deslus-
trado para;formar o reproducir imégenes directamente, sino qﬁe puede -
usarse simplemente para formar un nuevo trazado o imdgen superficial -
por nuevos medios. También puede emplearse en procesos de impresidén y -
similares, como mediante carga por corona de la capa deformable por es—
tarcides {clichés) o por transferencia de'la carga a la capa desde ti-
pos de imprimir o similareé, efectuandose luego el deslustrado. Final-

nente, debe adveriirse que la capa deformable puede aplicarse a veces

& una imégen de cargas, en lugar de hacerse en sentido inverso., Asi, -
puede aplicarse una pelfcula deformable a una placa xerogrifica que con
tiene una imégen, ¥ la superficie exﬁuesta de la pelicula puede ser li-
gada a tierra u otro potencial mediante corona A-C o similar. Luego pue
de reblandecerse la pelicula y deslustrarse.

Aunque se ha descrito la invencidén en términos de manipula--—
cidnes especificas y similares, los expertos en el arte podran discu--
rrii varias modificaciones, no pretendidndose limitar la invencidn més
que al dmbito que cubren las adjuntas reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

BEn resumen, la Patente de Invencidn que se solicita, recaerd
sobre las siguientes reivindicaciones:
l. Mejorasg en la fabriqaoién de capas dieléctricas delgadas

para xerografia caracterizadas porque la capa sostiene un 4rea superfi




10

15

20

25

30

T

o

- 40 -

13 é
5 e e ]

! [

(cial en la que la capa dieldctrica eszisac;Ze)&

zado de crestas y depresiones alternadas, las cuales estdn irregular-

mente situadas respecto & dicha capa dieléctrica, prresentendo las ci-
tadss crestas y depresiones un espaciamiento medio sustancialmenie -
uniforme comprendido aproximsdamente entre el espesor de dicho dieléc-'
trico y unas cinco veces tal espesor.

2. Mejoras en la fabricacibn de capas dieléctric;s delgadas
para xerografia caracterizadas porque comp:enden una capa dieléctrica
delgada que sostiene en configuracidn de imagen &reas superficiales =
en las que la capa dieldctrica es fisicaments deformada en un trazado
de crestas y depresiones alternadas, las cuales estan irregularmente
gituadas respecto a dicha configuracidn en imagén y a la citada capa -
dieléctrica, presentando las citadas crestas y depresionses un espacio
nedio sustancialmente uniforme comprendido aproximadamente entre el es
pesor de dicho dieléctricé ¥ unes ciﬁco veces tal espesor.

3. Mejoras en la fabricacién de capés dieléctricas delgadas
para xerografia segin la reivindicacién 1, caracterizadas porgue las -
citadas depresiones tienen una profundidad media continuamente varia—
ble correspondiente a una imégén de tono continuo.

4, Mejoras en la fabricacidn de capas dieléctricas delgadas
para xerografia segﬁn'la reivindicacién 1, caracterizadas porque dicha
caﬁa es mecénicamente deformable y estd aplicada como revestimiento so
bre un soporte eléctricamente conductor.‘

5. Hejoras en la fabricacién de capas dieléctricas delgadas
para xerografia caracterizadas porque.oomprenden una capa dieléctrica
delgada mecdnicamente deformable aplicada como revestimiento sobre un
aislador fotoconductor y ﬁue sostiene en configuracidn de imégen &reas
superficiales en las que la capa‘dieléctrica es fisicamenté deformada
gobre un trazado de crestas y depresiones alternadas, las cueles estén

irregularmente situadas respecto a la citada configuracidn de imegen y
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a la referids capa dieléetrica, presentando dichas crest“F& depresio—
nes un espaciamiento medio sustancialmente uniforme comprendido aproxi
madamente entre el espesor de dicho dieléctrico y umas cinco veces tal

espesor.,
6+Se reivindica por dltimo como objeto scbre el que ha de re~

caer la Patente de Invencidn que se solicita"MEJORAS EN L4 FABRICACION

IE CAPAS DIELECTRICAS DELGADAS PARA XEROGRAFIA",
" Todo conforme quede descrito y reivindicado en la presente Me-

moria descriptiva que consta de cuarenta y una paginas mecanografiadas

y dibujos adjuntosQ
Madrid, 8 de Mayo de 1.963
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